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InGaAs PD-TIAレシーバー

KPDX10G-T

特徴

TIA付き高速InGaAsフォトダイオード

高信頼性

-40～85℃動作

差動出力

用途

高速光通信

光LAN

OE変換器

パッケージ

PIGTAIL
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絶対最大定格

項目 記号 定格値 単位 備考

供給電圧 Vcc -0.5 to 5.0 V -

最大光入力 Pimax 5 mW -

動作温度 Topr -40 to +85 ℃ -

保存温度 Tstg -40 to +85 ℃ -

電気的・光学的特性(指定の無い場合 Ta=25℃)

項目 記号 Min. Typ. Max. 単位 備考

検出波長 λ 900 - 1700 nm -

動作電圧 Vop 3.1 3.3 3.5 V -

供給電流 Icc - 27 34 mA -

ビットレート BR - 10.3 - null -

帯域幅@-3dB BW - 9 - GHz RL=50Ω Pi=-10dBm Small
signal modulation

最小受信感度 Pmin - -18 - dBm Single ended BER=10-10

出力インピーダンス Zo 40 50 60 Ω single ended

差動出力電圧 Vo 280 300 340 mVpp -

トランスインピーダンス Zt - 6.8 - kΩ Pi=-15dBm
RL=50Ω Differential
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